SmERAF

EIROPAS REGIOMNALAS *ox X
ATTISTIBAS FOMDS

EIROPAS SAVIENIBA

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

VIENOSANAS NR. 2010/0221/2DP/2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA/145

,NANOSTRUKTURU UN BARJERU STRUKTURU IEGUVES SOLA-GELA UN LAZERA
TEHNOLOGIJAS”(PVS ID 1535)

PROJEKTA ISTENOSANAS GAITA LAIKA PERIODDA NO 06.2011. LIDZ 09.2011.

Rigas Tehniska universitates (RTU) Silikatu materialu institiita Silikatu, augsttemperattiras un
neorganisko nanomaterialu tehnologijas katedra (RTU SANNT) sadarbiba ar RTU Tehniskas
fizikas institatu (RTU TFI) 2010.gada decembri uzsakta projekta ,,Nanostrukttru un barjeru
struktiru veidoSanas sola-g€la un lazera tehnologijas”(VienoSanas Nr. 2010/0221/2DP/
2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA/145) ietvaros turpinas pétnieciskais darbs par inovativu, vides
aizsardziba un elektronika izmantojamu nanomaterialu un to energoresursu tauposu razoSanas
tehnologiju izstradi, izmantojot sola-g€la tehnologiju un lazera starojumu..

RTU SANNT aizvaditaja perioda turpinati eksperimentalie darbi par Fe203(Zn0)-SiO2 (TiO2)
sistému parklajumu sintézi un to morfologijas un struktiiras izp&ti. legati ar nanostieniSiem un
nanodalinam ,bagatinati” Fe,O3 - TiO, 1,5 pum biezi parklajumi un Sintezéti ZnO-SiO,
kompozitie parklajumi ar 32-43 nm lielu ZnO nanodalinu vienmérigu izkartojumu parklajuma
virsma.

RTU TFI atskaites perioda tika veikti eksperimentalie pétijumi ar i-Ge paraugu apstaroSanu ar
Nd:YAG lazera starojumu ar mérki izveidot p-n pareju (barjerstruktiiru) un noskaidrot to
veidoSanas mehanismu. Tika analizéti p&tjjlumu rezultati CdZnTe paraugam, apstarots ar
Nd:YAG lazeru. Noskaidrots, ka apstarotam CdZnTe paraugam samazinas defektu
koncentracija.

Sadarbiba ar RTU Stratégiskas attistibas departamenta Projektu ievieSanas un uzraudzibas
nodalu tika sagatavots un iesniegts Valsts izglitibas attistibas agenttira 2. progresa parskats.

lesniegti publicesanai zinatniskajos zZurnalos:

1. R.Rimsa, A. Medvid’, P. Onufrievs, E. Dauksta, P. Gavars, S. Musajev. P-n junction
formation in i-Ge crystal by laser radiation. J. Adv. Phys. 2011.
2. A.Medvid’, A. Mychko, Y. Naseka, J. Crocco, E. Dieguez. The effect of laser radiation on
CdZnTe radiation hardness. J. Adv. Phys. 2011.
Publicétas konferencu tézes:

1. A.Medvid’, P.Onufrijevs, J.Rimshans, I.Dmitruk, I.Pundyk.”Mechanism of Nanocones
Formation by Laser Radiation on a Surface of Si,Ge and SiGe” Book fo Abstracts of 10th
International Conference on Global Research and Education, 26-29 September, Sucevita,
Romania, 2011. p.6

2. R.Rimsa, A.Medvid’, P.Onufrijevs, E.Dauksta, P.Gavars, S.Musajev.”P-n junction
formation in i-Ge crystal by laser radiation”, Book fo Abstracts of 10th International
Conference on Global Research and Education, 26-29 September, Sucevita, Romania,
2011. p.80

3. E.Dauksta, A.Medvid’, A.Mychko, Y.Naseka, J.Crocco, E.Dieguez, H.Bensalah.”Increased
Radiation Hardness of CdZnTe Crystal by Laser Radiation”, Book fo Abstracts of 10th



International Conference on Global Research and Education, 26-29 September, Sucevita,
Romania, 2011. p.28.

Informaciju sagatavoja:

Gundars Mezinskis, RTU Silikatu materialu institiita profesors
Aija Zeidaka, RTU SAD PIUN projektu vaditaja

Publicéts: 30.09.2011.



